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Sensorzelle 

SP 105 

Implantierte Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle Die Bauelemente zeichnen sich durch eine gub 

mit eingeschlossenem Glasfilter. Sie sind als Annäherung der Empfinölichkeit &u die V(A)- 
Fotodetektoren für elektronisch gesteuerte Kurve (Augenempfindlichkeitskurve) aua und 
Kameras einsetzbar. werden ohne äußere Spannungsou2lle vekrieben, 

] 

lötber 
Verzinnt 

Masse: 0,2g 

Standard: TGL 38567 



Kenngrößen bei 4 = 25 °C 

Kurzschlußstrom1) 

bei E = 10} ıx 
und Rı = 10 Q 

Leex‘lau:tspannu.ng“ 

vei E = 103 ıx 
und R_ = 107 g 

Nullpunktwiderstand®”) 

Wellenlänge der max. 

spektralen Empfindlichkeit 

relative spektrale 

Empfindlichkeit 

bei A = 400 nm 

bei A = 700 nm 

Aktinität für 

Parbtemperatur 4700 K 

Kurzschlußempfindlichkeit 

im Bereich 

= 1073 vis 103 ıx 
Rı = 10 8 

Anstiegszeit 

bei Ipp = 10 pA 
Rı = 1.4Q,A= 650 nm 

Abfallzeit 

dei Ipp = 10 pA 
Rı > 1 KQ, A= 650 nn 

Sperrschichtkapazität 

(B = 0) 

Temperaturkoeffizient 

der !:eex-laufspannung3 

Temperaturkoeffizient 

des Kurzschlußstromes” 

Lagerungstemperaturbereich 

Lagerung bis zu 30 Tagen 

Betriebstemperaturbereich 

1) gemessen mit einer Wolfrar”adenlampe bei einer Farbtemperatur von 2856 K 

(Normlichtart A nach TGL 37363) in Richtung der geometrischen Achse. 
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min. 
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580 
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Anwendungsschaltunzg (?ri Zipschaltung) 

z 570 2 570 2 Elx w 

Leerlaufspannung bei $ = 25 °C in Abhängig- 
keit von der Beleuchtungsstärke E 1075 
Farbtemperatur 2856 K (Normlichtart A) 
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Kurzschlußstrom bei + = 25 °C ir Avbhängig- 
/ keit von der Beleuchtur 

/I \ Farbtemperatur 2856 X (Normliehtart A) 
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Spektrale Empfindlichkeitskurve 
SP 105 dei Up= 07 

----- V (A)-Kurve



Mittlere Empfangscharakteristik 

der Si-Fotodiode SP 105 

Änderungen vorbehalten! 
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